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Schnelle Si-Gleichrichterdioden

Grenzwerte Kennwerte Ba
o U Lo P T U.___bei”1 I bei U Rihja" D] toom
RRM F(AV) FSM j Fmax F Rmax R Rth].a rrmax | form
(v) (A) (A) (°C) (v) (A) (mA) (V) (I;?JP:) (ps)
SY 330/1 | 100 0,51
/2 200 0,50 =
/4 | 400 0,46
/6 | 600 0,43
/8 | 800 0,41 20%) 160 2,4 1 0,159 0,TUppy | 95" 0,258 | 93
/10 | 1000 | 0,39
nz | 1200 | 0,37
115 | 1500 | 0,34
/8 | 1800 | 0,32
/20 | 2000 | 0,30
SY 345/0,5 | 50 1,10
n | 100 1,10
/2 | 200 1,05 ’ o
/4 | 400 0,92 | as¥ 160 1,2 1 0,39 0,Upgay | 95 551,32: 93
/6 | 600 0,84
/8 | 800 0,78
/10 | 1000 | 0,73
SY 356/0,5 | 50 1,63
n | 100 1,61 : %
/2| 200 1,59 | so? 150 1,2 3 0,59 0, Uy | 60 ['f:‘g"f 96
/3| 300 1,51
a | 400 1,43

IDI2YILIYDIBID-IS A[PUYDS






